


















































专利名称(译) 亚皮下植入脑电图传感器
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[标]发明人 LASZLO SARAH ANN
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于获得用户的脑电图（EEG）的方法。通过将参考传感器
的第一组件连接到参考传感器的第二组件，将参考传感器连接到用户，
第一组件的至少一部分被皮下植入到用户的乳突过程上或附近。至少一
个有源传感器连接到用户。当从至少一个有源传感器检测到第二信号
时，同时从参考传感器检测第一信号。基于第一信号和第二信号获得
EEG。
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